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位错动力学在极端环境力学中的发展及应用

崔一南1，柳占立1，胡剑桥2，刘凤仙1，庄    茁1

（1. 清华大学航天航空学院应用力学实验室，北京　100086；

2. 中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室，北京　100190）

摘要：作为联系分子动力学和连续介质力学方法的桥梁，离散位错动力学 (DDD) 方法近些

年来取得了诸多进展。其典型代表就是 DDD 与连续介质有限元方法 (FEM) 的耦合，使其可以

考虑复杂的边界条件及多物理场的耦合作用。首先介绍了 DDD 方法及其与 FEM 耦合的典型方

法，然后面向高应变率、高温、强辐照几种极端环境，系统阐述了 DDD 及其耦合方法的发展思路

和进展，展示了该方法在揭示微观机理、发展连续化理论模型上的若干成果。
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随着现代科技的发展，越来越多的材料和结构需要在极端环境中服役。金属材料在高应变率、高

温、高压等极端条件下的力学行为与常态下有着显著的区别，变形失效机理非常复杂，给材料在极端条

件下服役时的性能评价和安全评估带来了挑战。在极端环境下，相关实验研究往往需要巨大的经费投

入，并且仍然显著受限于时空分辨率，难以解耦复杂影响因素。近些年来，多尺度数值计算方法的迅猛

发展为理解极端环境下材料与结构的变形失效机理提供了前所未有的机遇。

如图 1 所示，材料变形和破坏的内在多尺度物理过程可以借助不同时空尺度的计算方法加以研

究。通常来说，计算的尺度越小，捕捉的物理过程越完备，但是也意味着更显著的复杂性，其所能研究

的时空尺度也就越小。目前广泛采用的纳观尺度计算方法主要是分子动力学 (Molecular dynamics，
MD) 模拟方法。该方法将原子看作质点，通过求解牛顿运动方程，获得系统内所有原子的运动轨迹，基

于对大量离散原子运动性质的统计平均得到宏观意义上的物理量。这一方法能够从最基本的原子尺

度刻画晶格迁移、缺陷演化等信息，通过大规模原子模拟，探寻材料变形的原子级机理 [1–3]。该方法对

于揭示缺陷形核及基本相互作用机制等提供了很多有价值的信息。例如，Zhu 等 [4] 通过分子动力学模

拟系统地研究了纳米单晶材料在不同应变率加载下的变形过程，研究结果表明位错的表面形核机制对

纳米材料的屈服起着主导作用，继而从原子热激活角度出发提出了在给定温度和应力状态下的位错形

核率；Liu 等[5] 揭示了单个位错线与离散的辐照缺陷之间的相互作用机理。但是，由于受计算能力的限

制，该方法能够处理的问题在时间和空间尺度上仍然具有很大局限性。经典的 MD 模拟目前能够处理

的问题尚在皮秒 (10−12 s) 量级。此外，为了缩短计算时间，通常需要增加载荷速率，模拟过程中的应变

率远高于实验值，而高应变下的微结构演化特征可能失真。

为了拓展研究问题的时空尺度，大量采用连续介质力学有限元计算研究材料的力学响应，针对离

散的微观结构进行统计平均，得到宏观意义上的物理量，通过在连续介质框架中引入与微结构演化相

关的内禀参数来描述微结构演化。对材料微塑性行为研究通常基于两种理论框架。一种是基于 J2 塑

性理论，研究者通过在屈服应力中引入考虑几何必需位错的 Taylor 硬化模型，建立了应变梯度塑性理
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论 [7–8]。该方法采用各向同性硬化，不包含晶体中滑移系的信息，因而无法反映晶体取向的影响。另一

种是晶体塑性理论，研究者以位错密度为演化量建立每个滑移系的位错密度演化方程或者直接建立各

个滑移系上塑性量的演化方程来描述材料的塑性变形行为 [9–12]。该方法较好地预测了单轴压缩、纳米

压痕、变形形态学、动态冲击等问题，能模拟的时间和空间尺度相比 MD 方法有较大的提升，然而模拟

过程通常是引入以位错密度为代表的内变量，对位错微结构等细节的刻画具有一定的局限性。

此外，MD 模拟难以为晶体塑性理论所考虑的大量微结构累积行为描述提供直接信息。为解决这

一问题，必须借助微介观尺度的离散位错动力学 (Discrete dislocation dynamics，DDD) 方法向下联系

MD，向上联系晶体塑性理论。DDD 方法以位错线为研究对象，可以从离散层次处理比原子尺度更大

的塑性问题，其特征时间和空间尺度在亚微米、微米和秒量级，与原位投射电镜（TEM）实验中位错运动

的时空尺度相一致。因此，离散位错动力学被认为是一种“计算实验” [13]，是揭示微尺度塑性形变失效

机制非常有效的手段[14–16]。

本文中首先简要介绍位错动力学方法，然后分别介绍近些年该方法在高应变率、高温及辐照极端

环境下的发展和应用。

1    位错动力学方法简介

DDD 方法主要是基于位错的弹性理论发展起来的，通过求解弹性体中位错线的运动方程来计

算塑性应变。如图 2[17] 所示，其基本思路为首先将位错线离散为具有一定长度的位错段，然后计算

位错段所受到的力，继而计算在一定的温度等条件下的位错运动速度，据此更新位错的位置。当位

错之间的距离很近时，根据能量法则判断其是否发生相互反应。此外，对于螺性位错还需要判断其

是否发生交滑移机制，继而更新外载条件，并且计算位错产生的塑性应变。此过程不断循环，直到

加载完成。

早在 1968 年，Foreman[18] 就基于二维位错动力学研究了位错和刚性障碍物的相互作用。20 世纪

80 年代以来，随着计算条件的不断改善，大量的二维离散位错动力学模拟 (2D-DDD) 相继涌现。它们

通常只考虑无限长的直刃位错组，从垂直位错线的平面上看，每根位错线都对应一个带有滑移系特征

的离散的点。Deshpande 等[19–20] 发展了有限变形框架下的 2D-DDD，模拟了微柱拉伸试验，结果表明当

限制拉伸轴的旋转时，会引起几何必需位错密度的累积，弱化尺寸效应而强化包辛格效应。我国华中

科技大学李振环课题组利用 2D-DDD 模拟，系统地研究了微柱压缩 [21] 和纳米压痕 [22] 中的尺寸效应。

此外，他们在 2D-DDD 中引入了位错攀移和晶界穿透机制，研究了多晶镍基合金的疲劳裂尖特征等[23]。

但是，通常 2D-DDD 无法考虑三维位错连接的形成和破坏，所捕捉到的应变硬化行为多是由 GND 的存
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图 1    材料变形失效行为研究在不同时空尺度下通常采用的计算方法[6]

Fig. 1    Simulation methods at different temporal and spatial scales to investigate
material deformation and failure mechanisms[6]
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储引起的[24]。为解决这一问题，Benzerga[25] 发展了 2.5D-DDD，引入了一些表征三维位错反应的法则，捕

捉到了微柱压缩过程中的位错匮乏硬化现象。但是，此类模型涉及到诸多简化，难以考虑复杂的位错

反应，也难以重现真实的位错构型。

三维离散位错动力学 (3D-DDD) 则可以更全面的考虑不同类型的位错反应，并且自然捕捉真实的

三维位错形貌。如图 3 所示，在现有的 3D-DDD 中，位错线有两种离散方式。一种是依赖于潜在晶格

的描述，将位错线离散为刃型-螺型位错段或刃型-混合型-螺型位错段。力的计算在位错段的中点上进

行，即图 3(a) 中的空心点。它起源于 Kubin 等 [26] 的模型，便于保证位错段的运动始终沿着晶体学取向

进行，计算效率高。另一种是连续化描述，将位错段离散为通过节点连接的直线位错段[27] 或曲线位错段[28]，

位错段的节点位置和取向可以连续变化，力的计算在位错段的节点上进行，即图 3(b) 中的实心点。该

方法易于处理复杂形状的位错线[29]。

单纯的 3D-DDD 模拟往往存在一定的局限性：(1) 通常采用周期性边界条件，位错之间的相互作用

基于位错在无限大体积中的弹性应力场得到，难以有效计算复杂形状表面或界面的镜像力；(2) 3D-

(a)                                                                   (f)

(b)                                                                   (e)

(c)                                                                   (d)

F                                    F

b1 b2

b1+b2

Discretization
and topology update

Calculate force on
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Update and record
load and displacement

Displacement Traction

Move dislocation by
mobility law v=f(F)
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Deal with
short-range interaction and

cross slip etc.

图 2    位错动力学基本流程图[17]

Fig. 2    Flowchart of dislocation dynamics method[17]
 

(b)(a)

图 3    三维位错线的不同离散方式：（a）基于晶格的描述，（b）连续化描述

Fig. 3    Different discretization of three-dimensional dislocation lines:
(a) lattice based description，(b) continuum description
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DDD 模型多采用固壁假设，适用于模拟小变形情况，无法考虑变形过程中试样形貌的变化；(3) 位错核

附近的强烈非线性效应难以精确描述；(4) 计算成本随着位错段数量的增加而急剧增加，模拟所能达到

的尺寸范围和应变范围仍然比较有限。为了解决上述问题，前人开展了大量工作将 DDD 与其他尺度

的计算方法 (如分子动力学、连续介质力学)结合，实现多尺度模拟。到目前为止，DDD与有限元方法[12, 29–30]

或边界元方法[28, 31] 的耦合主要有两种思路：一种是叠加法 (Superposition method，SPM)，另一种是离散连

续晶体塑性计算方法 (Discrete-continuous model，DCM)。
叠加法最初是由 Giessen等[30] 提出的。如图 4所示，有限晶体试样中的总应力场 σ包括两个部分 

σ = σ∞+
∧
σ (1)

σ̂式中：σ∞为位错在无限介质中产生的应力场，通常可借助解析解得到； 为附加应力场，用于抵消该面

力的作用并修正真实的位移边界条件。σ∞会在真实试样的表面产生面力 

T = σ∞ · ns (2)

式中：ns 为表面的法向。

叠加法可以很好地捕捉位错间的短程相互作用 [32]，但是每一根位错的解析应力场都需要在每个

计算步重新计算，占用较长的计算时间。同时，该方法基于两个弹性场的叠加，难以直接体现塑性应变的

概念。

DCM 基于细观力学中的特征应变思想，直接根据 DDD 计算的塑性应变，在统一的有限元框架下

求解边值问题的解 [33–35]。如图 4(b) 所示，主要包括 4 个变量传递过程 [33]。(1) 利用 DDD 计算位错的滑

移量，进而计算塑性应变 εp，并将其传递给有限元模型 (FEM)，以此来代替传统唯象的本构关系
 

∇
σe = Ce : (ε̇− ε̇p) (3)

∇
σe ε̇ ε̇p式中： 是 Cauchy 应力 σ的客观应力率，Ce 是弹性模量张量， 和 分别是总应变率和塑性应变率张

量。(2)根据边界条件，在统一的连续介质框架下，利用 FEM求解该塑性应变所对应的平衡应力场[12, 36]
 

σ∞ σ = σ∞ + σ
T = T 0 − T T 0 on Γf

T0 on Γf

u0 on Γu

u

u0 on Γu

σ = C(εtot − εp)

εp

Fe·Fe−1
.

u on Γu u = u0 − u on Γu
^

on Γf on Γf

σ
(a)

(b)

DDD

T = σ∞·ns

FEM

DDD FEM

^ ^

^ ~
~

~ ~

图 4    叠加法示意图（a）和 DCM 方法变量传递示意图（b）[33]

Fig. 4    Schematic of superposition method (a) and the variable transfer process in discrete continuous method (b)[33]
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Mü+ f int = f ext (4)
  

M =
w
Ω
ρNT NdΩ

f int =
w
Ω

BT
eσdΩ

f ext =
w
Γ

BT
e T0dΓ+

w
Ω

BT
eσ

0dΩ

(5)

  
u = u0 Γ ∈ Γu

T = T0 Γ ∈ Γf

T = 0 Γ < (Γu∪Γf)

(6)

式中：M 是质量矩阵，u 为位移场，N 是形函数向量，ρ是材料密度，Ω 代表体积，Be=grad[N]，f int 是内部

节点力向量，f ext 是外加面力 T 0 和初始应力场 σ0 引起的外部节点力。这里，σ0 是由试样中初始存在的

静态位错引起的。随后，将 FEM 计算的应力场 σ 传递给 DDD，并作为外力驱动位错运动。由于

FEM 无法准确计算位错核附近的应力场，位错间的近程相互作用力需要通过解析解加以修正。

(3)FEM 计算得到的位移场 u 传递给 DDD，以保证位错动力学模型和有限元模型同步变形。(4)FEM 计

算得到的变形梯度场传递给 DDD，以考虑滑移系的转动效应。

如何将 DDD 中计算得到的离散塑性应变场 εp 合理分配至连续介质力学框架中的材料点上，是

DCM 的核心问题。研究者们对此开展了大量研究，并提出了多种不同的塑性局部化分配方案 [12, 32, 35]，

其主要差别在于塑性局部化时所选的特征体积以及向有限元积分点分配塑性应变量的权函数不同。

Cui 等 [33] 通过定量对比各种局部化分配方案的优缺点，整合各方法的优势，提出了一种新的塑性局部

化方案，该方法考虑了局部化参数对滑移系信息的依赖性，表现出良好的计算精度。同时，还提出了有

效的应力插值方案，弥补了 DCM相对于 SPM方法在计算镜像力方面精度不足的缺陷。

2    位错动力学在高应变率效应研究中的进展与应用

与常态下相比，高速冲击导致的极端高温、高压、高应变率条件使得金属材料的物理和力学性质

均会发生显著的改变，这给获得材料在冲击波加载下的状态方程、冲击强度等动力学参数带来了挑

战。在冲击波加载下，材料的变形从受力处向材料的内部快速传播，冲击波的波形则能够反映材料的

动态响应特征，包括材料物态和强度等的变化。目前材料动态本构模型的建立及参数确定主要依赖于

宏观屈服强度的拟合，相关模型的适用性受到极大的限制。因此，大量研究者试图深入研究极端条件

下材料的塑性变形机理，构建基于微介观机理的动态本构模型。

随着计算机数值模拟技术的发展，各种数值模拟方法已经成为获取材料在冲击载荷等极端条件下

内部微结构演化的重要手段。目前以 MD 模拟和 DDD 为核心的多尺度计算方法在研究金属材料冲击

问题中得到了广泛的应用。本节将主要介绍 DDD方法在高应变率条件下的发展及应用。

DDD方法在研究高应变率乃至冲击加载下材料的动力学行为时面临新的挑战，主要包括：(1)高应

变率下位错的运动规律发生变化；(2)高应变率下位错的形核萌生过程起着重要作用；(3)高应变率往往

伴随着高温和高压效应，其中冲击波压缩会引起高温。此外，位错运动导致大量的塑性热产生，使得材

料温升进而引起热力耦合过程；(4) 超高应变率下，位错动力学的准静态应力场解不再适用，亟需发展

高速位错的弹性动力学理论，揭示其相互作用规律由于时间依赖性及历史依赖性带来的新机理。对上

述问题的研究与认识常常需要借助大量 MD 的研究、冲击实验以及深入的理论分析，下面将分别展开

进行具体介绍。

2.1    高应变率下的位错运动规律

传统的 DDD 模拟常常研究材料在准静态加载下的变形过程，位错的运动通常被认为处于过阻尼

状态，即忽略位错的惯性效应 [37]。Hirth 等 [38] 从热力学角度出发推导了位错在不同速度下的有效质量；
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Gurrutxaga-Lerma 等 [39] 进一步总结了各种高速位错的运动方程，并详细探讨了不同运动方程对材料动

力学响应的影响。Wang 等 [40] 通过 DDD 模拟对比了考虑包含位错惯性效应和不包含位错惯性效应的

运动方程对材料力学行为的影响。研究结果表明，当加载应变率超过 103 s−1 时，位错惯性效应对材料

力学行为的影响开始凸显，从而不可被忽略；同时 Wang 等也详细探讨了质量项的相对论效应 (即当位

错速度接近剪切波速时的质量修正)，发现即便当应变率高达 106 s−1 时，大多数位错的运动速度仍小于

50% 的声速，因此可以在一定程度上忽略速度变化对位错等效质量造成的影响。因此，在考虑高应变

率效应时，常采用包含位错惯性效应的运动方程 

mev̇+Bzv = f (7)

式中：me 为单位长度位错段的等效质量；Bz 为黏性阻尼系数，f 为位错段的受力。

2.2    高应变率下的位错形核

随着加载应变率的增加，主导变形过程的位错机制会发生变化，合理引入初始的位错缺陷 (包括均

匀形核过程和非均匀形核过程) 对模拟动态变形行为的准确性十分重要。Shehadeh 等 [41] 通过基于

DDD 的多尺度计算模型研究了冲击载荷下位错的均匀形核和增殖过程，结果表明：位错的均匀形核是

冲击载荷下主导材料动力学行为的位错机制，而且随着变形的持续进行，材料最终会达到一种静水压

的载荷状态。Gurrutxaga-Lerma等[42] 探讨了不同应变率加载下 (10～1010 s−1)Frank-Read位错源的开动过

程，结果表明当加载应变率高于 5 × 107 s−1 时，位错的均匀形核过程将会先于 Frank-Read 源开动；

Gurrutxaga-Lerma 等[43]通过对两种形核过程进行进一步统计，发现均匀形核对应的位错数目高于 Frank-
Read 位错源两个数量级，并详细探讨了几种典型金属材料 (铝、铁、镍与钼) 在冲击载荷下的动态响应，

建立了位错微结构演化规律与动态力学响应之间的关联。McDowell 等[44–45] 通过 MD 方法系统地研究

了单晶铜中的位错均匀形核过程，并结合参数化的位错密度演化模型[46–48] 对动态冲击问题展开了大量

研究。尽管诸多研究者都认识到在冲击载荷下位错形核的重要作用，但是在模拟过程中，常常都是通

过人为预设位错源数目的方式引入位错均匀形核过程的，这一过程仍有待更加深入的探讨。

通过采用考虑惯性效应的位错运动方程以及在模型中引入基于 MD 模拟得到的位错表面形核判

据[4]，Hu等[49] 通过位错动力学方法系统研究了单晶微柱在不同应变率下的力学响应以及对应的微结构

演化规律，并建立了预测单晶微柱中流动应力的解析模型，且结合该模型系统地分析了单晶微柱中位

错源数目的影响，给出了亚微米单晶柱变形的超曲面相图。

2.3    高应变率伴随的高温效应

冲击波压缩引起的温度升高可以从热力学定律出发加以推导[50]，但是在现有的位错动力学方法中

还鲜有考虑。Shehadeh 等 [41] 和 Hu 等 [51] 考虑了动态冲击过程中剧烈塑性变形引起的热效应。在冲击

载荷作用下，波阵面上的材料先经历弹性变形后经历塑性变形过程。在塑性变形过程中，位错会在极

短时间内剧烈运动产生大量塑性功，这些塑性功会转化成材料的内能，从而导致局部温度升高。因此，

变形过程中的能量转化 

ρcṪw = λt∇2Tw+γ · (σ : ε̇p) (8)

ε̇p

式中：ρ为材料密度，Tw 为温度，c 和 λt 分别为材料比热容和热传导系数，γ代表塑性功转化为内能的比

例因子，σ为应力张量， 为由位错运动产生的塑性应变率。

通过计算材料域内的温度场可得材料的热弹性本构关系 

σ̇ = Ce : (ε̇− ε̇p)+βtṪw · I (9)

σ̇ ε̇ ε̇p Ṫw式中： 为应力率张量，Ce 为材料的弹性模量张量， 和 分别为总应变率张量和塑性应变率张量， 为

温度变化率，I为单位矩阵。βt 为热相关的材料常数，表示为 

βt = −
Eα

1−2ν
(10)
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式中：E、ν和 α 分别为材料的杨氏模量、泊松比和线膨胀系数。最后，在统一的连续介质框架下，利用

FEM求解动量方程 

MU̇+CU̇+KU = F (11)

式中：M、C、K分别为质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵，U为节点位移，F为力矢量。

Hu 等[51] 在图 4(b) 的计算框架基础上，利用 FEM 求解了温度场的演化，传递给 DDD 实现了对动态

冲击过程的有效计算。此外，通过系统的 MD 模拟得到了位错均匀形核的相关参数，并通过粗粒化方

法将这一位错形核过程引入到耦合模型的计算中。通过该耦合模型研究了单晶铜柱在不同冲击载荷

下的动态力学行为，如图 5 所示，模拟结果能够有效捕捉冲击载荷下一些典型的位错微结构，如亚稳态

位错环和位错增殖形成的剪切带等。

在冲击波加载过程中，冲击波波阵面上的位错形核与增殖会使应力水平有所衰减。Gurrutxaga
等 [54] 通过基于位错动力学的多尺度耦合模型研究了不同应变率加载下冲击波波阵面上的应力衰减与

位错密度变化过程，如图 6 所示，研究表明弹性前驱的衰减与冲击波前沿的位错形核密切相关。模拟

结果定量地讨论这一相关性并与实验结果对比良好。值得一提的是，在位错动力学模拟中，考虑到位

错的高速运动，Gurrutxaga-Lerma 等考虑了位错的动态应力场。随后，Gurrutxaga-Lerma 等 [55] 通过该方

法进一步研究了在两种典型的面心立方 (FCC) 与体心立方 (BCC) 材料中，温度对弹性前驱衰减的影

响。需要指出，上述面向高应变率问题的研究过程中，往往只考虑了温度效应对于位错滑移过程的影

响，在第 3节中将进一步展示高温下位错也将借助攀移产生塑性变形。

2.4    高应变率伴随的高压效应

金属材料在高压下也表现出不同的力学行为，但是目前的研究仍然比较有限。Yang 等 [56] 从原子

尺度出发，建立了研究极端高压条件下单晶塑性变形的多尺度模型，并通过 ParaDis(一套开源 DDD 程

序) 研究了 Ta、Mo 等金属材料在不同压强、温度下的流动应力，其中单晶 Mo 材料的力学响应如图 7
所示。一方面，单晶 Mo 的屈服强度随着温度的升高而降低；另一方面，静水压可提升流动应力和模

量。Hu 等[57] 通过位错动力学研究了静水压加载下位错密度的演化和位错结构特点，结果表明：加载率

(a)

(b) (c)

Band-like dislocation wall Dislocation loops

0.8 ns

200 nm

图 5    冲击载荷下的典型位错微结构：（a）DDD-FEM 模拟结果[51]；

（b）实验中观测到的剪切带[52]；（c）位错线缺陷与位错环结构[53]

Fig. 5    Typical dislocation microstructure under shock loading: （a） DDD-FEM simulation results[51]（a）；
（b）shear bands observed in experiments[52]；（c）dislocation lines and loops microstructure[53]
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对位错密度的演化及最终稳定位错密度存在一定

的影响，且静水压下位错的形态与单轴压下存在

明显的区别。

2.5    超高应变率下位错的弹性动力学效应

在极高应变率加载下，位错速度接近声速 (亚
声速位错)，与位错自身应力场的传播速度相当。

因此，基于位错的准静态弹性解来描述位错的长

程和短程相互作用已经不再适用 [58–61]。单纯引入

惯性项已经无法描述超高应变率下的亚声速位错

行为。就像接近光速的粒子会呈现相对论效应，

亚声速位错也会产生类似的相对论效应，与低速

位错的物理机制截然不同。此时，必须考虑位错

的弹性动力学应力场。最近的研究表明：弹性波

和位错的弹性动力场之间的相互作用可以解释弹性波波前的衰变[54]，入射平面波激活的位错解的叠加

可用于确定波振幅的衰减[62]。

针对位错的弹性动力学场的研究早在 1949 年就已经展开，但是增加时间维度带来了显著的理论

和计算复杂性，因此现有研究多局限于二维问题[56, 58]。Xiong 等[60] 通过粗粒化二维的 MD 模拟结果，建

立了原子-连续介质方法来研究弹性动力学效应的影响。Gurrutxaga-Lerma 等 [61] 建立了考虑弹性动力

学框架的二维位错动力学方法，揭示了一对纯刃型位错的相互作用机理。然而，二维计算方法无法揭

示真实的三维位错结构的演化规律，及其长程和短程相互作用机理。

时至今日，真实的弹性动力学场下的三维缺陷相互作用机制这一基本科学问题尚无答案。为解决

这一问题，Cui 等 [63] 基于迟滞位错思想来处理耦合的时空积分，推导了任意三维位错环在弹性动力学
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图 6    （a）冲击方向应力衰减，（b）不同加载率下加载时间为 75 ps 时的位错微结构演化，

（c）位错密度随时间的演化，（d）应变率为 1010 s−1 时不可动位错和湮灭位错[54]

Fig. 6    (a) stress attenuation in the direction of shock loading, (b) evolution of dislocation microstructure at 75 ps under different
loading rates , (c) evolution of dislocation density, (d) immobile and annihilated dislocations under strain rate of 1010 s−1[54]
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图 7    单晶Mo 在不同温度、压强下的应力-应变曲线[56]

Fig. 7    Stress-strain curves of single crystal Mo under
different temperatures and pressures[56]
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场下的位移、应变、应力等的理论解，继而首次建立了三维位错弹性动力学方法。如图 8 所示，该方法

有效捕捉了三维位错环的弹性动力学应力场分布的历史依赖性。在弹性动力学场下，经典的位错理论

已经不再适用。比如，两个异号的位错环并不一定永远互相吸引，其相互作用力的大小和符号都呈现

显著的历史依赖性 [63]。三维位错弹性动力学理论的进一步发展有望带来颠覆传统认知的新的位错理

论和动态变形理论。

3    位错动力学在高温位错攀移问题上的研究进展

研究金属材料的高温力学行为对材料的设计与加工、航天航空装备、军事工程设计以及安全防护

等诸多领域均具有重要意义。强动载荷下，由于存在大量的塑性热，材料局域也会进入高温高压状

态。高温热激活作用使得金属的物理和力学性能相比常温情况下发生显著改变，这给获得材料在高温

下的微结构演化规律带来了极大挑战。研究早期，高温下晶体塑性形变理论模型的建立主要依赖于唯

象的方法 [ 6 4 ]，相关模型并不能体现热激活条件下微结构演化速率的温度和时间依赖性。对此，

Amodeo 等 [65] 在唯象假设基础上建立了热激活的攀移运动与外加应力和温度的函数关系，研究了位错

运动的动态响应。

DDD 方法为理解高温变形机理提供了新的机遇。在热激活作用下，由于晶格中点缺陷的形成能

和迁移能大大降低，点缺陷浓度和扩散速率显著提高。位错线可以通过吸收或释放这些点缺陷来实现

垂直于晶体滑移面方向的非保守运动——位错攀移[66]，如图 9 所示。这种垂直滑移面方向的攀移运动

对高温[67–68] 甚至常温[69–71]下的晶体塑性行为有非常重要的影响。在过去的几十年间，位错的攀移过程

引起了研究者们的广泛关注[66, 72]。

作为一种热激活运动，位错攀移明显区别于位错滑移。首先，位错攀移发生在垂直于滑移面方向，

相比于滑移需要更高的激活能；其次，由于攀移过程伴随着物质的迁移，是点缺陷与线缺陷耦合作用的

结果，因此攀移过程受点缺陷扩散速率主导[73]；此外，由于扩散过程通常比较缓慢，并且受限于温度、点

缺陷浓度等因素，而位错滑移速率接近于材料的剪切波速，导致攀移与滑移在运动速率上存在高达

105～1010 的巨大差异 [74]。因此，位错攀移的出现，使得高温热激活下晶体材料的力学行为具有明显的

多物理场、多时间尺度特性：在空间上，涉及点缺陷扩散场与应力场的相互作用；在时间上，同时跨越

多个时间尺度。这种由攀移带来的多物理场、多时间尺度特性也给热激活下晶体塑性形变规律的研究

带来了极大的挑战。在 DDD 中引入位错攀移机制主要需要解决两个问题：(1) 如何解决位错滑移、攀

移两种运动形式在时间尺度上数量级差异的难题，在统一框架下进行计算；(2) 如何建立准确的基于物

理机制的攀移模型，将点缺陷扩散与位错攀移运动耦合起来[74–76]。

对于位错攀移和滑移速率在时间尺度上的巨大差异问题，研究者主要提出以下几种解决方案：在

最早的唯象法中，研究者们将攀移的黏滞力系数作为参数，讨论攀移速率大小对塑性行为的影响，但是

这种方法并不物理，不能真正描述攀移的影响[77]。此后，采用顺序耦合的方式来计算，即攀移一个时间
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图 8    亚音速位错环应力场 σ11 的等值面（V 为位错环的扩张速度，cT 为横向声速[63]）

Fig. 8    Isosurface of stress component σ11 of subsonic dislocation
(V is dislocation velocity, cT is transverse wave speed[63])
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增量步然后滑移一个时间增量步，其中攀移时间

增量步较大，滑移较小[73]。或者为了方便计算，直

接将攀移速率放大至与滑移速率相当 [79]，然后二

者叠加来进行计算。这两种方法都一定程度上放

大了攀移的作用，难以准确描述攀移的实际影

响。此外，有学者提出自适应时间增量步的方

法 [74, 76, 80–81]：让位错线先进行滑移，此时采用较小

的时间增量；当滑移受到塞积，位错开始攀移，此

时采用较大的时间增量；当位错攀移到新的滑移

面，再开始滑移，如此循环。该方法对于处理局部区域的塞积等问题，计算效率较高，但是在较大规模

计算中，位错线并不一定同时发生塞积，需要较长的等待时间，因此一定程度上弱化了攀移作用。

对于在 DDD 中引入位错攀移机制的问题，Mordehai 等 [79, 82] 首次将空位扩散机制引入 DDD 中，将

位错线看作空位的源或汇，通过求解无限长直位错线周围空位的柱状扩散方程获得位错攀移速率，然

后基于 DDD 建立了离散位错攀移模型。Bakó等 [75] 通过计算攀移对模型中平均空位浓度的影响，对上

述模型进行了修正。Gao等[83–84] 又进一步将这种方法扩展到空位管扩散主导的位错攀移过程，并在后续

工作中建立了可同时考虑管扩散和体扩散的攀移模型。Clouet[85] 通过对比上述攀移模型与原子模拟得到

的攀移速率，证明在一定位错密度下，上述攀移模型在一定范围内能够准确高效地模拟位错的攀移运动。

近年来，该方法被广泛应用于定性解释一系列攀移相关的力学行为。Huang 等[86–87] 利用此方法研

究了高温下位错攀移对蠕变速率以及多晶体晶粒尺寸效应的影响；Davoudi 等 [77] 则利用此方法研究了

高温下位错攀移对 Au 薄膜中流动应力的影响。然而，上述模型均利用了位错线周围点缺陷柱状扩散

的解析解，而在得到这一解析解的过程，通常需要假设：(1) 单根直位错线，(2) 位错线无限长，(3) 位错线

周围点缺陷满足稳态柱状扩散。因此，此类模型对于任意形状位错线并不适用，而且模型中仅考虑扩

散的短程作用，对于位错线周围空位扩散对邻近位错线运动的影响并未考虑，是一种仅适用于位错密

度较低情况的“局部”模型。对此，Gu 等[81] 考虑了扩散的长程作用，建立了基于格林函数公式的位错攀

移的全局模型，适用于任意密度、任意形状的位错线，并证明了局部模型在位错密度较高情况下的局限

性。Keralavarma 等 [74] 建立了 2D-DDD 与 FEM 结合的模型，利用 FEM 求解空位扩散方程，2D-DDD 求

解位错微结构的演化，同时考虑位错攀移与滑移，是在以上计算模型上的一大突破，但是在求解扩散方

程时采用空位源均匀分布假设，不足以反映位错运动对空位扩散的影响，而且二维模型对于真实情况

的模拟有很大局限性。此外，上述基于位错动力学的离散位错塑性描述需要精确到每一条位错线的演

化，计算量巨大且难以进行定量表征。对此，Geers 等 [73] 扩展了传统的晶体塑性理论，在位错运动方程

中加入垂直滑移面方向的攀移，在本构方程中加入攀移引起的塑性应变率，同时考虑位错攀移和滑移

对塑性形变的贡献。此外，采用局部-全局模型来描述位错运动后晶体中空位浓度的重分配，一定程度

上阐述了亚微米尺度晶体塑性变形理论，但是该

模型仍仅适用于二维情况，对于三维实际情况的

模拟具有很大局限性。Ghoniem 等[88] 通过开发三

维参数化位错动力学 (PDD)，在 Gibbs 自由能中引

入能够反映点缺陷吸收与扩散的化学势，来处理

热激活下的位错构型演化。

ci
eq

Liu 等[78, 89] 建立了攀移-滑移全耦合的三维离

散-连续位错理论模型和数值方法。在图 4(b) 所
示模型的基础上，增加了两个变量传递过程，如图 10
所示：(1) 利用 DDD 求解位错段的受力，进而求解

其对应的平衡空位浓度 。然后将位错段周围平

τ τ

Vacancy
Interstitial atom

Climb plane

 

图 9    多余半原子面发生攀移运动的示意图[78]

Fig. 9    Schematic showing the climb of edge dislocation[78]

DDD FEMT 0 on Γ
f

J

c

u0 on Γ
u

 

图 10    离散-连续位错攀移模型中参数传递示意图[89]

Fig. 10    Schematically showing the variable transferring
in discrete-continuous climb model[89]
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衡空位浓度局部化分配至 FEM中单元节点上，作为空位扩散的初始值与边界条件；(2)根据相应内部与

外部边界条件，在连续介质力学框架中，利用 FEM 求解空位扩散方程，得到位错核心周围的空位体积

通量 Ji，并将其传递至 DDD 中位错段上，用以求解位错攀移速率，进而在 DDD 中模拟位错攀移过程。

Liu 等利用该方法诠释了 Au 单晶柱应变软化和高温退火硬化的反常规力学机制，揭示了位错攀移对高

温退火硬化的主导作用。

4    位错动力学在强辐照环境下的进展与应用

强辐照环境在核电站、核聚变能、空间推进技术等先进能源与动力装置中广泛存在。当材料或结

构受到高能中子或离子等的强辐照作用后，其内部产生大量的辐照缺陷。如图 11所示，在面心立方 (FCC)
晶体中，典型的辐照缺陷是层错四边形 (SFT) 和间隙环；在体心立方 (BCC) 晶体中，主要是间隙环和纳

米孔洞。这些辐照缺陷的存在带来了服役构件的辐照损伤、脆化、蠕变、肿胀、表面失稳等失效模式，

极大限制了装备的服役寿命。MD 只能研究非常少的辐照缺陷和材料中其他微结构的相互作用，而连

续介质力学往往只能在已有认知的基础上建立连续化描述，难以揭示新的微观机理，位错动力学方法

的发展对理解强辐照环境下累积微结构相互作用主导的材料变形失效行为提供了有效的手段[17, 90]。

在位错动力学框架下考虑辐照缺陷主要有 3 种思路 [17]。(1) 直接对辐照缺陷进行建模，考虑离散

的辐照缺陷与位错线之间的相互作用。这是 DDD 中引入辐照缺陷效应的最直接也最常用的处理方

法，为理解位错与辐照缺陷的相互作用提供了很多有价值的信息 [92–94]。研究发现，当一个 SFT 被滑动

位错扫过时，SFT 可能被剪切，被部分吸收形成位错锁或完全回复[91, 95]。当一个间隙位错环被滑动位错

扫过时，如果它的柏氏矢量与扫过位错的柏氏矢量共面，这个间隙位错环会被拖拽[91]。否则，这个间隙

位错环可能与位错线发生反应，继而形成位错锁，此时间隙位错环可能被位错线完全吸收，或留下一个

具有不同柏氏矢量的位错环 [96]。该方法已经可以捕捉近原子级的位错-辐照缺陷相互作用机制 [91]。

(2) 通过考虑单个辐照缺陷的应力场，考虑其与位错的相互作用。比如基于无限小环近似，Ghoniem 等

给出了棱柱形位错环的应力场公式，基于此可推得间隙位错环产生的力和力矩[17]。该方法相对第一种

方法的计算效率更高，但是捕捉微观机理的能力也有所下降。(3) 前两种方法在计算高剂量辐照材料

时都需要非常大的计算成本，因为此时辐照缺陷的数量密度达到 1021～1022 m−3。为解决这一问题，Cui等[97]

提出了用连续化辐照缺陷场来描述辐照缺陷效应，通过 FEM 求解辐照缺陷场的演化 (式 (13))，然后传

递给 DDD，考虑其对位错运动和变形行为的影响 (式 (12))。为此，他们发展了两个模型来耦合离散位

错和连续辐照缺陷场：第 1个模型是辐照硬化模型 

τ = kµb
√

Na (12)

式中：τ是辐照缺陷引起的滑移阻力；µ是剪切模量；b 是柏氏矢量；N 是辐照缺陷数量密度；a 是辐照缺

Dislocation line

Interstitial loop

Dislocation line

Stacking fault
tetrahedron

(a) (b)

图 11    位错与辐照缺陷相互作用示例：（a） 在受辐照的 FCC 晶体中位错被层错四边形（SFT）截获，（b） 在受辐照的

BCC 晶体中位错与间隙位错环反应生成位错锁（不同颜色代表不同的柏氏矢量）[16, 91]

Fig. 11    Interaction between dislocation and irradiation defects： (a) trappiest of dislocation by SFT in irradiated FCC crystal ,
(b) formation of dislocation lock due to the reaction between dislocation and interstitial loop in irradiated

BCC crystal  (Different colors represent different burgers vector)[16, 91]
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陷尺寸；k 是无量纲系数，依赖于缺陷强度和分布，借助大量离散位错和离散辐照缺陷计算结果的统计

分析得到[97–99]。第 2个是辐照缺陷密度和尺寸演化的动力学模型。该模型可以考虑位错与辐照缺陷的

相互作用。研究表明，当辐照缺陷与滑动位错的距离小于 y/2 时，可能会被吸收或拖拽[100–102]。因此，滑

动位错引起的辐照缺陷破坏率可以表示为[97]
 

∆N −∆Ns = −λN
y∆A

V
(13)

式中：ΔN 是辐照缺陷数量变化值，ΔNs 是辐照缺

陷产生率，ΔA 是位错滑移面积增量，V 是特征体

积，λ是辐照缺陷破坏系数。λy 的值可以通过拟

合应力-应变曲线得到 [103]，也可以通过 DDD 与离

散辐照缺陷耦合的计算得到[97]。

这一杂交化方法为研究高剂量辐照材料的塑

性失稳问题提供了新的机遇。比如，辐照脆化问

题中非常经典的“位错通道”形成 (如图 12 所示，

有时也称为“无辐照缺陷通道”) 问题得以系统化

的研究。基于此，Cui 等 [104] 提出了定量表征任意

复杂三维变形的局部化程度及其空间关联性的方

法，建立了预测辐照材料中典型的位错通道形成

及其宽化的理论模型，有效预测了辐照条件及关

键微结构参数影响下的塑性失稳相图 [105]。相关

研究对于设计抗辐照材料及核安全应用具有指导

意义。

5    结　论

极端环境下材料与结构的变形破坏问题是一个涉及多时空尺度耦合、多物理场耦合的复杂问

题。迄今为止，研究者在纳观尺度和宏观尺度开展的计算研究较多，可以基于较为成熟的商业软件开

展研究。然而，在微介观尺度，尚无成熟的商业软件，研究成熟度也最低。位错动力学方法作为联系纳

观尺度和宏观尺度的桥梁，是揭示位错主导的材料塑性变形及失效行为的强有力手段。通过与连续介

质有限元方法的耦合，位错动力学方法的应用领域不断拓展，从单纯的力学行为研究，发展到多物理场

耦合行为的研究。

本文分别针对高应变率、高温、强辐照几种极端环境，系统介绍了位错动力学方法的发展思路、研

究进展及其对理解微观机理、发展理论模型上的贡献。极端环境下材料与结构的变形失效问题仍有诸

多尚未解决的难题，迫切需要进一步发展 DDD 及其与其他方法的耦合算法，为理解极端环境下的变形

破坏机理建立连续化理论预测模型提供强有力的工具。
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Fig. 12    Formation of dislocation channel in high-dose
irradiated material calculated by DDD coupled

with irradiation defect fields[97]

   第 34 卷 高            压            物            理            学            报 第 3 期      

030101-12

http://dx.doi.org/10.1080/09500830600803890
http://dx.doi.org/10.1080/09500830600803890
http://dx.doi.org/10.1126/science.279.5356.1525
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2012.11.002
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.025502
http://dx.doi.org/10.1080/09500830600803890
http://dx.doi.org/10.1080/09500830600803890
http://dx.doi.org/10.1126/science.279.5356.1525
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2012.11.002
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.025502


Review Letters, 2008, 100(2): 025502.

LIU  X  Y,  BINER  S  B.  Molecular  dynamics  simulations  of  the  interactions  between  screw  dislocations  and  self-interstitial

clusters in body-centered cubic Fe [J]. Scripta Materialia, 2008, 59(1): 51–54.

[5]

HUANG  Y.  Multiscale  modeling  of  dislocation-based  crystal  plasticity  within  a  multiphysics  framework  [D].  Los

Angeles: University of California, 2018.

[6]

HUANG Y, GAO H, NIX W D, et al. Mechanism-based strain gradient plasticity:Ⅱanalysis [J]. Journal of the Mechanics and

Physics of Solids, 2000, 48(1): 99–128.

[7]

WANG H, HWANG K C,  HUANG Y, et  al.  A conventional  theory of  strain  gradient  crystal  plasticity  based on the Taylor

dislocation model [J]. International Journal of Plasticity, 2007, 23(9): 1540–1554.

[8]

BAYLEY C J,  BREKELMANS W A M, GEERS M G D. A comparison of  dislocation induced back stress  formulations in

strain gradient crystal plasticity [J]. International Journal of Solids and Structures, 2006, 43(24): 7268–7286.

[9]

BITTENCOURT E. Dynamic explicit solution for higher-order crystal plasticity theories [J]. International Journal of Plasticity,

2014, 53: 1–16.

[10]

ROTERS  F,  EISENLOHR  P,  HANTCHERLI  L,  et  al.  Overview  of  constitutive  laws,  kinematics,  homogenization  and

multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: theory, experiments, applications [J]. Acta Materialia, 2010,

58(4): 1152–1211.

[11]

LIU Z L,  LIU X M,  ZHUANG Z,  et  al.  A multi-scale  computational  model  of  crystal  plasticity  at  submicron-to-nanometer

scales [J]. International Journal of Plasticity, 2009, 25(8): 1436–1455.

[12]

VBULATOV W C. Computer simulations of dislocations [M]. New York: Oxford University Press, 2006, 196–240.[13]

CUI Y N, LIN P, LIU Z L, et al. Theoretical and numerical investigations of single arm dislocation source controlled plastic

flow in FCC micropillars [J]. International Journal of Plasticity, 2014, 55: 279–292.

[14]

CUI Y N.  The investigation  of  plastic  behavior  by  discrete  dislocation  dynamics  for  single  crystal  pillar  at  submicron scale

[M]. Singapore: Springer Singapore, 2017.

[15]

ZHUANG  Z,  LIU  Z,  CUI  Y.  Dislocation  mechanism-based  crystal  plasticity:  theory  and  computation  at  the  micron  and

submicron scale [M]. Academic Press, 2019.

[16]

GHONIEM N  M,  CUI  Y  N.  Dislocation  dynamics  simulations  of  defects  in  irradiated  materials  [M]//Reference  Module  in

Materials Science and Materials Engineering. Elsevier, 2019.

[17]

FOREMAN A J E. Junction reaction hardening by dislocation loops [J]. Philosophical Magazine, 1968, 17(146): 353–364.[18]

DESHPANDE  V  S,  NEEDLEMAN  A,  GIESSEN  V  D  E.  Finite  strain  discrete  dislocation  plasticity  [J].  Journal  of  the

Mechanics and Physics of Solids, 2003, 51(11/12): 2057–2083.

[19]

DESHPANDE V S, NEEDLEMAN A, GIESSEN V D E. Plasticity size effects in tension and compression of single crystals

[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2005, 53(12): 2661–2691.

[20]

OUYANG  C  J,  LI  Z  H,  HUANG  M  S,  et  al.  Combined  influences  of  micro-pillar  geometry  and  substrate  constraint  on

microplastic behavior of compressed single-crystal micro-pillar: two-dimensional discrete dislocation dynamics modeling [J].

Materials Science and Engineering A, 2009, 526(1/2): 235–243.

[21]

OUYANG C J, LI Z H, HUANG M S, et al. Cylindrical nano-indentation on metal film/elastic substrate system with discrete

dislocation  plasticity  analysis:  a  simple  model  for  nano-indentation  size  effect  [J].  International  Journal  of  Solids  and

Structures, 2010, 47(22/23): 3103–3114.

[22]

HUANG  M  S,  TONG  J,  LI  Z  H.  A  study  of  fatigue  crack  tip  characteristics  using  discrete  dislocation  dynamics  [J].

International Journal of Plasticity, 2014, 54: 229–246.

[23]

BENZERGA A A, BRCHET Y, NEEDLEMAN A, et al.  Incorporating three-dimensional mechanisms into two-dimensional

dislocation dynamics [J]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2004, 12(1): 159–196.

[24]

BENZERGA A A. Micro-pillar plasticity: 2.5D mesoscopic simulations [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids,

2009, 57(9): 1459–1469.

[25]

KUBIN L P, CANOVA G, CONDAT M, et al. Dislocation microstructures and plastic flow: a 3D simulation [J]. Solid State

Phenomena, 1992, 23/24: 455–472.

[26]

BULATOV V V, CAI W. Computer simulations of dislocations [M]. New York: Oxford University Press, 2006.[27]

EL-AWADY J A, BULENT BINER S, GHONIEM N M. A self-consistent boundary element, parametric dislocation dynamics[28]

   第 34 卷 崔一南等：位错动力学在极端环境力学中的发展及应用 第 3 期      

030101-13

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.025502
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.02.031
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5096(99)00022-8
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5096(99)00022-8
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2007.01.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2006.05.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2013.06.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2009.10.058
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2008.11.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2013.11.011
http://dx.doi.org/10.1080/14786436808226168
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2005.07.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2013.08.016
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/12/1/014
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2009.06.003
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.23-24.455
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.23-24.455
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.025502
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.02.031
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5096(99)00022-8
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5096(99)00022-8
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2007.01.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2006.05.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2013.06.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2009.10.058
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2008.11.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2013.11.011
http://dx.doi.org/10.1080/14786436808226168
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2005.07.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2013.08.016
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/12/1/014
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2009.06.003
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.23-24.455
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.23-24.455


formulation of plastic flow in finite volumes [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2008, 56(5): 2019–2035.

ZBIB H M, DIAZ DE LA RUBIA T, BULATOV V. A multiscale model of plasticity based on discrete dislocation dynamics

[J]. Journal of Engineering Materials and Technology, 2002, 124(1): 78–87.

[29]

GIESSEN E V D, NEEDLEMAN A. Discrete dislocation plasticity: a simple planar model [J]. Modelling and Simulation in

Materials Science and Engineering, 1995, 3(5): 689–735.

[30]

ZHOU C Z, BINER S B, LESAR R. Discrete dislocation dynamics simulations of plasticity at small scales [J]. Acta Materialia,

2010, 58(5): 1565–1577.

[31]

VATTRÉ A, DEVINCRE B, FEYEL F, et al. Modelling crystal plasticity by 3D dislocation dynamics and the finite element

method: the discrete-continuous model revisited [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2014, 63: 491–505.

[32]

CUI  Y  N,  LIU  Z  L,  ZHUANG  Z.  Quantitative  investigations  on  dislocation  based  discrete-continuous  model  of  crystal

plasticity at submicron scale [J]. International Journal of Plasticity, 2015, 69: 54–72.

[33]

ZBIB  H  M,  DIAZ  DE  LA  RUBIA  T.  A  multiscale  model  of  plasticity  [J].  International  Journal  of  Plasticity,  2002,  18(9):

1133–1163.

[34]

LEMARCHAND C, DEVINCRE B, KUBIN L P. Homogenization method for a discrete-continuum simulation of dislocation

dynamics [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2001, 49(9): 1969–1982.

[35]

GAO Y, LIU Z L, YOU X C, et al. A hybrid multiscale computational framework of crystal plasticity at submicron scales [J].

Computational Materials Science, 2010, 49(3): 672–681.

[36]

CUI Y N, LIU Z L, ZHUANG Z. Theoretical and numerical investigations on confined plasticity in micropillars [J]. Journal of

the Mechanics and Physics of Solids, 2015, 76: 127–143.

[37]

HIRTH J P, ZBIB H M, LOTHE J. Forces on high velocity dislocations [J]. Modelling and Simulation in Materials Science

and Engineering, 1998, 6(2): 165–169.

[38]

GURRUTXAGA-LERMA B. The role of the mobility law of dislocations in the plastic response of shock loaded pure metals

[J]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2016, 24(6): 065006.

[39]

WANG Z Q,  BEYERLEIN I  J,  LESAR R.  Dislocation  motion  in  high  strain-rate  deformation  [J]. Philosophical  Magazine,

2007, 87(16): 2263–2279.

[40]

SHEHADEH  M  A,  BRINGA  E  M,  ZBIB  H  M,  et  al.  Simulation  of  shock-induced  plasticity  including  homogeneous  and

heterogeneous dislocation nucleations [J]. Applied Physics Letters, 2006, 89(17): 171918.

[41]

GURRUTXAGA-LERMA B, BALINT D S, DINI D, et al. The mechanisms governing the activation of dislocation sources in

aluminum at different strain rates [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2015, 84: 273–292.

[42]

GURRUTXAGA-LERMA B, BALINT D S,  DINI D, et  al.  The role of  homogeneous nucleation in planar  dynamic discrete

dislocation plasticity [J]. Journal of Applied Mechanics, 2015, 82(7): 071008.

[43]

TSCHOPP M A, SPEAROT D E, MCDOWELL D L. Atomistic simulations of homogeneous dislocation nucleation in single

crystal copper [J]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2007, 15(7): 693–709.

[44]

SPEAROT  D  E,  TSCHOPP  M  A,  MCDOWELL  D  L.  Orientation  and  rate  dependence  of  dislocation  nucleation  stress

computed using molecular dynamics [J]. Scripta Materialia, 2009, 60(8): 675–678.

[45]

AUSTIN R A, MCDOWELL D L. A dislocation-based constitutive model for viscoplastic deformation of fcc metals at very

high strain rates [J]. International Journal of Plasticity, 2011, 27(1): 1–24.

[46]

AUSTIN R A, MCDOWELL D L. Parameterization of a rate-dependent model of shock-induced plasticity for copper, nickel,

and aluminum [J]. International Journal of Plasticity, 2012, 32/33: 134–154.

[47]

LLOYD J T, CLAYTON J D, AUSTIN R A, et al. Plane wave simulation of elastic-viscoplastic single crystals [J]. Journal of

the Mechanics and Physics of Solids, 2014, 69: 14–32.

[48]

HU J Q, LIU Z L, VAN DER GIESSEN E, et al. Strain rate effects on the plastic flow in submicron copper Pillars: considering

the influence of sample size and dislocation nucleation [J]. Extreme Mechanics Letters, 2017, 17: 33–37.

[49]

MEYERS M A. Dynamic behavior of materials [M]. New York, USA: John Wiley & Sons, 1994.[50]

HU J Q, LIU Z L, CHEN K G, et al. Investigations of shock-induced deformation and dislocation mechanism by a multiscale

discrete dislocation plasticity model [J]. Computational Materials Science, 2017, 131: 78–85.

[51]

CAO  B  Y,  BRINGA  E  M,  MEYERS  M  A.  Shock  compression  of  monocrystalline  copper:  atomistic  simulations  [J].

Metallurgical and Materials Transactions A, 2007, 38(11): 2681–2688.

[52]

   第 34 卷 高            压            物            理            学            报 第 3 期      

030101-14

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2007.11.002
http://dx.doi.org/10.1115/1.1421351
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/3/5/008
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/3/5/008
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2009.11.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2013.07.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2015.02.002
http://dx.doi.org/10.1016/S0749-6419(01)00044-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5096(01)00026-6
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2010.06.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.12.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.12.008
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/6/2/006
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/6/2/006
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/24/6/065006
http://dx.doi.org/10.1080/14786430601153422
http://dx.doi.org/10.1063/1.2364853
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.08.008
http://dx.doi.org/10.1115/1.4030320
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/15/7/001
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.12.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2010.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2011.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.04.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.04.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.eml.2017.09.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.01.035
http://dx.doi.org/10.1007/s11661-007-9248-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2007.11.002
http://dx.doi.org/10.1115/1.1421351
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/3/5/008
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/3/5/008
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2009.11.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2013.07.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2015.02.002
http://dx.doi.org/10.1016/S0749-6419(01)00044-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5096(01)00026-6
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2010.06.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.12.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.12.008
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/6/2/006
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/6/2/006
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/24/6/065006
http://dx.doi.org/10.1080/14786430601153422
http://dx.doi.org/10.1063/1.2364853
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.08.008
http://dx.doi.org/10.1115/1.4030320
http://dx.doi.org/10.1088/0965-0393/15/7/001
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.12.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2010.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2011.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.04.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.04.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.eml.2017.09.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.01.035
http://dx.doi.org/10.1007/s11661-007-9248-9


MEYERS M A, GREGORI F, KAD B K, et al. Laser-induced shock compression of monocrystalline copper: characterization

and analysis [J]. Acta Materialia, 2003, 51(5): 1211–1228.

[53]

GURRUTXAGA-LERMA B, BALINT D S, DINI D, et al. Attenuation of the dynamic yield point of shocked aluminum using

elastodynamic simulations of dislocation dynamics [J]. Physical Review Letters, 2015, 114(17): 174301.

[54]

GURRUTXAGA-LERMA B, SHEHADEH M A, BALINT D S, et al. The effect of temperature on the elastic precursor decay

in shock loaded FCC aluminium and BCC iron [J]. International Journal of Plasticity, 2017, 96: 135–155.

[55]

YANG L H,  TANG M J,  MORIARTY J  A.  Chapter  92  dislocations  and  plasticity  in  bcc  transition  metals  at  high  pressure

[M]//Dislocations in Solids. Elsevier, 2010: 1–46.

[56]

HU J Q, CHEN Z, LIU Z L, et al. Pressure sensitivity of dislocation density in copper single crystals at submicron scale [J].

Materials Research Express, 2018, 5(1): 016504.

[57]

LAZAR M, PELLEGRINI Y P. Distributional and regularized radiation fields of non-uniformly moving straight dislocations,

and elastodynamic Tamm problem [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2016, 96: 632–659.

[58]

NI L, MARKENSCOFF X. The self-force and effective mass of a generally accelerating dislocation Ⅰ: screw dislocation [J].

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2008, 56(4): 1348–1379.

[59]

XIONG  L  M,  RIGELESAIYIN  J,  CHEN  X,  et  al.  Coarse-grained  elastodynamics  of  fast  moving  dislocations  [J].  Acta

Materialia, 2016, 104: 143–155.

[60]

GURRUTXAGA-LERMA B, BALINT D S, DINI D, et al. A dynamic discrete dislocation plasticity method for the simulation

of  plastic  relaxation  under  shock  loading  [J]. Proceedings  of  the  Royal  Society  A:  Mathematical,  Physical  and  Engineering

Sciences, 2013, 469(2156): 20130141.

[61]

CLIFTON R J, MARKENSCOFF X. Elastic precursor decay and radiation from nonuniformly moving dislocations [J]. Journal

of the Mechanics and Physics of Solids, 1981, 29(3): 227–251.

[62]

CUI  Y  N,  PO  G,  PELLEGRINI  Y  P,  et  al.  Computational  3-dimensional  dislocation  elastodynamics  [J].  Journal  of  the

Mechanics and Physics of Solids, 2019, 126: 20–51.

[63]

ARGON A, PRINZ F, MOFFATT W. Dislocation creep in subgrain-forming pure metals and alloys [J]. Creep and Fracture of

Engineering Materials and Structures, 1981: 1–15.

[64]

AMODEO  R  J,  GHONIEM  N  M.  Dislocation  dynamics.Ⅰ.  a  proposed  methodology  for  deformation  micromechanics  [J].

Physical Review B, 1990, 41(10): 6958.

[65]

CAILLARD D, MARTIN J L. Thermally activated mechanisms in crystal plasticity [M]. The Netherlands: Elsevier, 2003.[66]

FERRONI F, YI X O, ARAKAWA K, et al. High temperature annealing of ion irradiated tungsten [J]. Acta Materialia, 2015,

90: 380–393.

[67]

MURAKUMO T, KOBAYASHI T, KOIZUMI Y, et al. Creep behaviour of Ni-base single-crystal superalloys with various γ'

volume fraction [J]. Acta Materialia, 2004, 52(12): 3737–3744.

[68]

WANG  J,  HOAGLAND  R  G,  MISRA  A.  Room-temperature  dislocation  climb  in  metallic  interfaces  [J].  Applied  Physics

Letters, 2009, 94(13): 131910.

[69]

LEE G, KIM J Y, BUREK M J, et al. Plastic deformation of indium nanostructures [J]. Materials Science and Engineering A,

2011, 528(19/20): 6112–6120.

[70]

ASHKENAZY Y, AVERBACK R S. Irradiation induced grain boundary flow: a new creep mechanism at the nanoscale [J].

Nano Letters, 2012, 12(8): 4084–4089.

[71]

HIRTH J P, LOTHE J. Theory of dislocations [M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1982: 1–800.[72]

GEERS M G D, COTTURA M, APPOLAIRE B, et al. Coupled glide-climb diffusion-enhanced crystal plasticity [J]. Journal

of the Mechanics and Physics of Solids, 2014, 70: 136–153.

[73]

KERALAVARMA S M,  CAGIN T,  ARSENLIS A,  et  al.  Power-law creep from discrete  dislocation dynamics  [J]. Physical

Review Letters, 2012, 109(26): 265504.

[74]

BAKÓ  B,  CLOUET  E,  DUPUY  L  M,  et  al.  Dislocation  dynamics  simulations  with  climb:  kinetics  of  dislocation  loop

coarsening controlled by bulk diffusion [J]. Philosophical Magazine, 2011, 91(23): 3173–3191.

[75]

KERALAVARMA S M, BENZERGA A A. High-temperature discrete dislocation plasticity [J]. Journal of the Mechanics and

Physics of Solids, 2015, 82: 1–22.

[76]

DAVOUDI K M, NICOLA L, VLASSAK J J. Dislocation climb in two-dimensional discrete dislocation dynamics [J]. Journal[77]

   第 34 卷 崔一南等：位错动力学在极端环境力学中的发展及应用 第 3 期      

030101-15

http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6454(02)00420-2
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.174301
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2017.05.001
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aaa0b8
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2016.07.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2007.09.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.11.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.11.037
http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0141
http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0141
http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(81)90028-4
http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(81)90028-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2019.02.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2019.02.008
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.41.6958
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.01.067
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2004.04.028
http://dx.doi.org/10.1063/1.3111137
http://dx.doi.org/10.1063/1.3111137
http://dx.doi.org/10.1021/nl301554k
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.05.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.05.007
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.265504
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.265504
http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2011.573815
http://dx.doi.org/10.1063/1.4718432
http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6454(02)00420-2
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.174301
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2017.05.001
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aaa0b8
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2016.07.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2007.09.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.11.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.11.037
http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0141
http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0141
http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(81)90028-4
http://dx.doi.org/10.1016/0022-5096(81)90028-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2019.02.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2019.02.008
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.41.6958
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.01.067
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2004.04.028
http://dx.doi.org/10.1063/1.3111137
http://dx.doi.org/10.1063/1.3111137
http://dx.doi.org/10.1021/nl301554k
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.05.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2014.05.007
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.265504
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.265504
http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2011.573815
http://dx.doi.org/10.1063/1.4718432


of Applied Physics, 2012, 111(10): 103522.

LIU  F  X,  LIU  Z  L,  LIN  P,  et  al.  Numerical  investigations  of  helical  dislocations  based  on  coupled  glide-climb  model  [J].

International Journal of Plasticity, 2017, 92: 2–18.

[78]

MORDEHAI D,  CLOUET E,  FIVEL M,  et  al.  Annealing  of  dislocation  loops  in  dislocation  dynamics  simulations  [J].  IOP

Conference Series: Materials Science and Engineering, 2009, 3: 012001.

[79]

AYAS C, DESHPANDE V. Climb enabled discrete dislocation plasticity of superalloys [J]. Key Engineering Materials, 2015,

651/652/653: 981–986.

[80]

GU Y J, XIANG Y, QUEK S S, et al. Three-dimensional formulation of dislocation climb [J]. Journal of the Mechanics and

Physics of Solids, 2015, 83: 319–337.

[81]

MORDEHAI D, CLOUET E, FIVEL M, et al. Introducing dislocation climb by bulk diffusion in discrete dislocation dynamics

[J]. Philosophical Magazine, 2008, 88(6): 899–925.

[82]

GAO Y, ZHUANG Z, LIU Z L, et al. Investigations of pipe-diffusion-based dislocation climb by discrete dislocation dynamics

[J]. International Journal of Plasticity, 2011, 27(7): 1055–1071.

[83]

GAO Y, ZHUANG Z, YOU X C. A study of dislocation climb model based on coupling the vacancy diffusion theory with 3d

discrete dislocation dynamics [J]. International Journal for Multiscale Computational Engineering, 2013, 11(1): 59–69.

[84]

CLOUET E. Predicting dislocation climb: classical modeling versus atomistic simulations [J]. Physical Review B, 2011, 84(9):

092106.

[85]

HUANG M S, LI Z H, TONG J. The influence of dislocation climb on the mechanical behavior of polycrystals and grain size

effect at elevated temperature [J]. International Journal of Plasticity, 2014, 61: 112–127.

[86]

YANG H, HUANG M S, LI Z H. The influence of vacancies diffusion-induced dislocation climb on the creep and plasticity

behaviors of nickel-based single crystal superalloy [J]. Computational Materials Science, 2015, 99: 348–360.

[87]

GHONIEM N M, TONG S H, SUN L Z. Parametric dislocation dynamics: a thermodynamics-based approach to investigations

of mesoscopic plastic deformation [J]. Physical Review B, 2000, 61(2): 913.

[88]

LIU F X, LIU Z L, PEI X Y, et al. Modeling high temperature anneal hardening in Au submicron pillar by developing coupled

dislocation glide-climb model [J]. International Journal of Plasticity, 2017, 99: 102–119.

[89]

MARIAN J, FITZGERALD S, PO G. Discrete dislocation dynamics simulations of irradiation hardening in nuclear materials

[M]//Handbook of Materials Modeling. Cham: Springer International Publishing, 2018: 1–29.

[90]

CUI Y N, PO G, GHONIEM N. Does irradiation enhance or inhibit strain bursts at the submicron scale? [J]. Acta Materialia,

2017, 132: 285–297.

[91]

ARSENLIS  A,  RHEE  M,  HOMMES  G,  et  al.  A  dislocation  dynamics  study  of  the  transition  from  homogeneous  to

heterogeneous deformation in irradiated body-centered cubic iron [J]. Acta Materialia, 2012, 60(9): 3748–3757.

[92]

RUBIA T D D L, ZBIB H M, KHRAISHI T A, et al. Multiscale modelling of plastic flow localization in irradiated materials

[J]. Nature, 2000, 406(6798): 871–874.

[93]

GHONIEM N M, TONG S H, SINGH B N, et al. On dislocation interaction with radiation-induced defect clusters and plastic

flow localization in fcc metals [J]. Philosophical Magazine A, 2001, 81(11): 2743–2764.

[94]

OSETSKY Y N, RODNEY D, BACON D J. Atomic-scale study of dislocation-stacking fault tetrahedron interactions. Part Ⅰ:

mechanisms [J]. Philosophical Magazine, 2006, 86(16): 2295–2313.

[95]

TERENTYEV  D,  MONNET  G,  GRIGOREV  P.  Transfer  of  molecular  dynamics  data  to  dislocation  dynamics  to  assess

dislocation-dislocation loop interaction in iron [J]. Scripta Materialia, 2013, 69(8): 578–581.

[96]

CUI  Y  N,  PO  G,  GHONIEM  N  M.  A  coupled  dislocation  dynamics-continuum  barrier  field  model  with  application  to

irradiated materials [J]. International Journal of Plasticity, 2018, 104: 54–67.

[97]

SOBIE C,  BERTIN N,  CAPOLUNGO L.  Analysis  of  obstacle  hardening models  using dislocation dynamics:  application to

irradiation-induced defects [J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2015, 46(8): 3761–3772.

[98]

MONNET G. New insights into radiation hardening in face-centered cubic alloys [J]. Scripta Materialia, 2015, 100: 24–27.[99]

GHONIEM N M, SINGH B N, SUN L Z, et al. Interaction and accumulation of glissile defect clusters near dislocations [J].

Journal of Nuclear Materials, 2000, 276(1/2/3): 166–177.

[100]

RODNEY  D,  MARTIN  G,  BRÉCHET  Y.  Irradiation  hardening  by  interstitial  loops:  atomistic  study  and  micromechanical

model [J]. Materials Science and Engineering: A, 2001, 309/310: 198–202.

[101]

   第 34 卷 高            压            物            理            学            报 第 3 期      

030101-16

http://dx.doi.org/10.1063/1.4718432
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2017.02.015
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/3/1/012001
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/3/1/012001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.04.002
http://dx.doi.org/10.1080/14786430801992850
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2010.11.003
http://dx.doi.org/10.1615/IntJMultCompEng.2012003177
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.84.092106
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2014.06.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2014.12.035
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.61.913
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2017.09.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.04.055
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2012.03.041
http://dx.doi.org/10.1038/35022544
http://dx.doi.org/10.1080/01418610108216667
http://dx.doi.org/10.1080/14786430500513783
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2013.06.026
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2018.01.015
http://dx.doi.org/10.1007/s11661-015-2935-z
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2014.12.003
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-5093(00)01723-8
http://dx.doi.org/10.1063/1.4718432
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2017.02.015
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/3/1/012001
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/3/1/012001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2015.04.002
http://dx.doi.org/10.1080/14786430801992850
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2010.11.003
http://dx.doi.org/10.1615/IntJMultCompEng.2012003177
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.84.092106
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2014.06.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2014.12.035
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.61.913
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2017.09.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.04.055
http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2012.03.041
http://dx.doi.org/10.1038/35022544
http://dx.doi.org/10.1080/01418610108216667
http://dx.doi.org/10.1080/14786430500513783
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2013.06.026
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2018.01.015
http://dx.doi.org/10.1007/s11661-015-2935-z
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2014.12.003
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-5093(00)01723-8


OSETSKY Y N, STOLLER R E, RODNEY D, et al. Atomic-scale details of dislocation-stacking fault tetrahedra interaction

[J]. Materials Science and Engineering A, 2005, 400/401: 370–373.

[102]

PATRA A, MCDOWELL D L. Crystal plasticity investigation of the microstructural factors influencing dislocation channeling

in a model irradiated bcc material [J]. Acta Materialia, 2016, 110: 364–376.

[103]

CUI Y N, PO G, GHONIEM N. Size-tuned plastic flow localization in irradiated materials at the submicron scale [J]. Physical

Review Letters, 2018, 120(21): 215501.

[104]

CUI Y N, PO G, GHONIEM N. Suppression of localized plastic flow in irradiated materials [J]. Scripta Materialia, 2018, 154:

34–39.

[105]

Advances and Application of Dislocation Dynamics in the
Mechanics of Extreme Environment
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Abstract:  Discrete dislocation dynamics (DDD) simulation method, as an ideal tool for bridging the gap in
space  and  time  scales  between  atomistic  and  continuum  models,  has  made  great  progress  in  the  past  few
decades.  One  prominent  example  is  the  coupling  between  DDD and  finite  element  method  (FEM),  which
leads to the capability of DDD to investigate the problems with complicated boundary conditions and multi-
physics  coupling  effect.  This  work  firstly  reviewed  the  development  of  DDD  method,  and  the  coupling
algorithm between DDD and FEM. Then,  the  advances  and application of  these  methods  in  disclosing the
microscopic mechanisms and developing the continuum models are reviewed under the extreme environment
of high strain rate, high temperature, and irradiation.
Keywords:  discrete dislocation dynamics；high strain rate；high temperature；high pressure；irradiation
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